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Zasypka ciektego metalu w krystalizatorze
przy cigglym i pétciggtym odlewaniu metali
zwlaszcza miedzi i jej stopow '

Przedmiotem wynalazku jest zasypka do pokrywania powierzchni ciektego metalu w krystalizatorze przy
ciggtym i pétciagltym odlewaniu metali zwtaszcza miedzi i jej stopSw.

Znanymi i stosowanymi Srodkami do pokrywania powierzchni ciektego metalu w krystalizatorze pczy ciag-
tym i pétciagtym odlewaniu miedzi i jej stopéw sa rézne gatunki sadzy techniczne;j.

Sadza spelnia warunki $rodka ochronno-smarujacego lecz nie posiada wiasnosci rafinujacych, w zwigzku
* z tym, przy stosowaniu sadzy w procesie odlewania na scianach krystalizatora tworzg si¢ narosty tlenkowe, ktére
zwigkszajq tarcie migdzy krystalizatorem a wlewkiem powodujgc powstawanie wad powierzchni wlewka. Z tego
powodu zachodzi konieczno$é okresowego oczyszczania krystalizatora, a tym samym przerywania procesu, co
jest szczegdlnie niekorzystne w procesie ciggtego odlewania metali. Dodatkowa niedogodnoscia stosowania sadzy
~ do pokrywania powierzchni ciektego metalu jest zanieczyszczenie sadza powierzchni wlewka oraz zanieczyszcze-
nie otoczenia wokdt miejsca pracy.

Celem wynalazku jest uzyskanie aktywnej zasypki posiadajacej wlasnosci ochronno-rafinujaco-smarujgce.

Zasypka wedtug wynalazku sktada si¢ z bezwodnego czteroboranu sodowego w iloéci 30—80% wagowych,
bezwodnego weglanu sodowego w ilosci 10—30% wagowych, chlorku sodowego lub chlorku potasowego w ilosci
4—15% wagowych, fluoroglinianu sodowego w ilosci 3—15% wagowych, fluorku potasowego kwasnego w ilosci
5—25% wagowych oraz polifosforanu sodowego stabilizowanego w ilosci 5—20% w przeliczeniu na surowce
wyjsciowe,

Bazq zasypki sg zwiazki boru z uwagi na ich wyjatkowo silne wtasnosci akceptorowe w stanie stopionym do
jon6éw tlenu. Niemniej jednak dziatanie zasypki zawierajacej tylko zwiazki boru nie byltoby dostatecznie skutecz-
ne w odniesieniu do niektérych tlenkéw. Przez wprowadzenie soli kwasu fluorowodorowego jako czynnika
aktywizujacego uzyskano odpowiednig aktywno$é chemiczng zasypki, Dodatek chlorkéw, fosforanéw i wegla-
néw pozwolil na uzyskanie odpowiedniej temperatury topnienia zasypki i poprawil jej wlasnosci. Polifosforan
sodu posiada wtasnosci jonowymienne to znaczy, z tatwosciag wymienia jon sodu na jon metali cigzkich, zwtasz-
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cza w przypadku tlenkéw miedzi. Weglan sodowy wytwarza atmosfere ochronng dwutlenku wegla, hamujac
w ten sposéb doptyw tlenu z powietrza do powierzchni ciektego metalu.

Zasypke wedtug wynalazku otrzymuje si¢ przez mechaniczne wymieszanie odpowiednio przygotowanych,
rozdrobnionych surowcéw. Zasypka ta dostarczana jest do krystalizatora w postaci proszku, ktory w zetknigciu
z powierzchnig ciektego metalu szybko topi sig, szczelnie ja przykrywajac. Stosowanie zasypki wedtug wyna-
lazku zapobiega powstawaniu narostéw tlenkowych na $ciankach krystalizatora i zabezpiecza kapiel metalowa
w krystalizatorze przed utleniajgcym wptywem atmosfery. Ponadto zabezpiecza przed nadmiernym odprowadza-
niem ciepta przez gérng powierzchni¢ ciektego metalu w krystalizatorze, co w znacznym stopniu wptywa na

- poprawe jakosci wlewk 6w,
Ponizej podano przyktady sktadu zasypki wedtug wynalazku.
Przyktad I.
% wagowe
Na2 B4 07 51
Naz C03 19
KCl 4
Na3 AlF 6 7
KHF, 14

Na/PO;/ n 5
Zasypke te uzyskuje si¢ w ten sposdb, ze stopiony w temperaturze 800°C i nastgpnie rozdrobniony cztero-
boran sodowy, polifosforan sodowy stabilizowany przez wygrzewanie w temperaturze 400°C przez 4 godziny
i rozdrobniony oraz pozostate sktadniki w postaci rozdrobnionej miesza si¢ mechanicznie w celu uzyskania
jednorodnej mieszanki.

Przyktad II
% wagowe

Na2 B4 07 55
Naz C03 15
NaCl )
Naj AlF 10
KHF, 10
Na/PO; /n 5

Zasypke te otrzymuje si¢ sposobem podanym w przyktladzie I, to jest przed rozdrobnieniem i wymiesza-
niem sktadnikéw polifosforan sodowy poddaje si¢ stabilizacji, a czteroboran sodowy odwadnia si¢ przez jego
stopienie. '

Istnieje mozliwo$¢ otrzymywania zasypki o sktadzie wedtug wynalazku metoda stapiania wszystkich su-
rowcéw, jednak metoda ta jest niekorzystna, zwtaszcza ze wzgledu na bezpieczenstwo i higiene pracy, poniewaz
w procesie stapiania sktadnikéw zasypki nastgpuje rozktad zwiazkéw fluoru i wydzielanie si¢ wolnego fluoru,
ktéry dziata szkodliwie na organizm ludzki i powoduje korozj¢ urzadzen. Ponadto technologia oparta na stapia-
niu surowcéw wymaga stosowania nadmiaru surowcéw zawierajgcych fluor z uwagi na jego straty podczas topie-
nia,

Zastrzezenie patentowe

Zasypka ciektego metalu w krystalizatorze przy ciaggtym i p6tcigglym odlewaniu metali zwtaszcza miedzi
ijejstopéw, znamienna tym, zeskladasi¢, w przeliczeniu na surowce wyjsciowe, z bezwodnego cztero-
.boranu sodowego w ilosci 30—80% wagowych, bezwodnego weglanu sodowego w ilosci 10—30% wagowych,
chlorku sodowego lub chlorku potasowego w iloci 4—15% wagowych, fluoroglinianu sodowego w ilosci 3—15%
wagowych, fluorku potasowego kwasnego w ilosci 5—25% wagowych oraz polifosforanu sodowego stabilizowane-
go w iloéci 5—20% wagowych.

Prac, Poligraf. UP PRL naktad 120 + 18
Cens 45 z¢



	PL104535B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


